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摘要(译)

本发明的目的是低成本、高产量制备高可靠性的显示器件。本发明的显
示器件包括：其间插有电致发光层的第一反射电极层和第二透明电极
层，其中电致发光层具有含有有机化合物和无机化合物的层，且第一电
极层包含含有选自钼、钛和碳中至少一种的铝合金。
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